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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 【 請 求 項 １ 】 　 核 形 成 層 と 、
　 前 記 核 形 成 層 上 に 成 長 さ せ た Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 と 、
　 前 ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 上 に 形 成 し た 活 性 層 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 。
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 核 形 成 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 前 記 核 形 成 層 上 に Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 を 形 成 す る 工 程 と
、
　 前 ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 上 に 活 性 層 を 形 成 す る 工 程 と 、
　 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 の 形 成 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ７ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 こ の よ う に 、 こ の 発 明 は 厚 い Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 を 組 み 込 ん だ 新 規 半 導 体 構 造 を 提 供 す る 。 本
発 明 の 改 良 層 構 造 で は 、 転 位 フ ィ ル タ 及 び 側 面 の ｎ － コ ン タ ク ト 層 の 両 方 と し て 、

厚 い Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 が 通 常 デ バ イ ス 構 造 に 組 み 入 れ ら れ て い
る 厚 い Ｇ ａ Ｎ 層 に と っ て 代 わ る 。 厚 い Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 を 蒸 着 さ せ る と 、 デ バ イ ス ヘ テ ロ 構 造
の 成 長 の た め に 使 用 さ れ る 典 型 的 な Ｇ ａ Ｎ テ ン プ レ ー ト に 比 べ 大 き な 格 子 パ ラ メ ー タ の 確
立 が 可 能 と な る 。 そ の 結 果 、 厚 い Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 上 に 成 長 さ せ た 高 イ ン ジ ウ ム 量 の ヘ テ ロ 構
造 活 性 領 域 で は 、 従 来 の Ｇ ａ Ｎ 上 に 成 長 さ せ た 高 イ ン ジ ウ ム 量 の へ テ ロ 構 造 に 比 べ 、 ず れ
歪 み が 小 さ く な る 。 そ の た め 、 デ バ イ ス は 合 金 偏 析 に よ る 構 造 劣 化 を 受 け に く く な る 。 こ
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の よ う に 、 厚 い Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 構 造 に よ り 、 改 善 さ れ た 構 造 特 性 及 び 光 電 特 性 を 有 す る 高 イ ン
ジ ウ ム 量 の 活 性 領 域 の 成 長 が 可 能 と な る 。 Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 合 金 の 偏 析 に 関 す る 障 害 を 克 服 す る
こ と に よ り 、 Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 の 組 成 の 不 均 一 性 が 改 善 さ れ 、 そ の た め 青 色 、 緑 色 、 均 一 赤 色
Ｌ Ｅ Ｄ の ス ペ ク ト ル 発 光 が よ り 純 粋 な も の と な る 。 同 様 に 、 可 視 窒 化 物 レ ー ザ ダ イ オ ー ド
の 利 得 ス ペ ク ト ル も ま た 、 よ り 鋭 く な り 、 そ の た め 、 低 閾 値 の た め に 、 ピ ー ク 利 得 が よ り
大 き く な る 。 さ ら に 、 厚 い Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ 層 の 利 点 は 、 側 面 の コ ン タ ク ト 層 と し て の 優 れ た 機
能 で あ る 。 こ れ は Ｉ ｎ Ｇ ａ Ｎ の バ ン ド ギ ャ ッ プ エ ネ ル ギ ー が よ り 低 い こ と に よ る も の で あ
り 、 バ ン ド ギ ャ ッ プ エ ネ ル ギ ー が 低 い と 接 触 抵 抗 が 低 減 し 、 電 子 の 移 動 度 及 び 濃 度 が 高 く
な る 。
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